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Urzadzenie do sterowania przy pomocy aeracji wyplywem materialu
sypkiego ze zbiornika na przenosnik

. Przedmiotem wynalazku jest urzagdzenie do sterowania przy pomocy aeracji wyptywem materiatu sypkiego
ze zbiornika na przenosnik.

Wyplyw materialu sypkiego ze zbiorika np. cementu z silosu, regulowany jest przez spulchnianie za
pomoca sprezonego powietrza doprowadzanego do sekcji aeracyjnych umieszczonych w dnie zbiornika. Do regu-
lacji wysokosci warstwy materiatu na przenosniku stuzy znane urzadzenie w postaci przerywacza aeracji ztozone
Z umieszczonego na przenos$niku wahadla w postaci topatki, przetacznika oraz zaworu elektromagnetycznego na
przewodzie sprezonego powietrza. Przekroczenie przez warstwe materiatu okreslonego poziomu powoduje kaz-
. dorazowo wtaczanie lub wytaczenie doptywu powietrza do sekcji aeracyjnych. To bezposrednie sprezenie prze-
Yacznika z zaworem jest niedogodne, gdyz powoduje nieréwnomierne obcigzenie przeno$nika, oraz przedwczesne
zuzycie na skutek zbednych zadziatan, zaworu elektromagnetycznego.

Istota wynalazku polega na tym, ze tacznik gtéwny, uruchamiajacy elektromagnetyczny zawér na przewo-
dzie sprezonego powietrza, jest potaczony z tacznikiem rteciowym sygnalizatora poziomu warstwy materiatu
poprzez czton opdéZnienia czasowego dla niskiego poziomu warstwy materiatu oraz czton opdZnienia czasowego
dla wysokiego poziomu warstwy materiatu, przy czym cztony opéZnieri czasowych sg potaczone blokiem
rozrzadzajacym praca cztonu opdéZnienia czasowego dla wysokiego poziomu warstwy materiatu przy uwzglgdnie-
niu stanu cztonu op6Znienia dla niskiego poziomu.

Urzadzenie wedtug wynalazku pozwala na dowolne, w okreslonych granicach, niezaleznie od siebie nasta-
wienie czaséw opSZnienia ‘cztonéw dla niskiego i wysokiego poziomu warstwy. Rozwigzanie takie umozliwia
zmniejszenie ilosci zadziatan zaworu na przewodzie powietrza a tym samym przedtuzenie zywotnoéci urzgdzenia,
przy réwnoczesnej stabilizacji i optymalizacji poziomu warstwy materiatu, co posiada zasadniczy wptyw na
sprawno$¢ i niezawodno$¢ dziatania catego ciggu transportowego.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przyktadzie wykonania przedstawionym na rysunku obrazu;qcym
jego schemat elektroniczny
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Urzadzenie skiada sig z potaczonych kolejno sygnalizatora 1 poziomu warstwy materiatu, cztonu opéZnie-
nia czasowego 2 dla niskiego poziomu warstwy materiatu sypkiego, bloku 3 rozrzadzajacego praca cztonu 4,
z uwzglednieniem stanu cztonu 2, cztonu opdZnienia czasowego 4 dla wysokiego poziomu warstwy materiatu
sypkiego, tyrystorowego tgcznika gtéwnego 5, rozrzadzajacego praca sterowanego zaworu 7 oraz zasilacza napig-
cia statego 6.

Sygnalizator 1 poziomu warstwy materiatu jest wykonany w postaci tacznika rtgciowego Hg zataczonego
lub roztaczonego przez wahadtows (nieuwidoczniong na rysunku) topatke, ktérej potozenie zalezy od poziomu
warstwy transportowanego materiatu. .

Eacznik rteciowy Hg jest przytaczony do cztonu 2. Jego zwarcie powoduje tadowanie kondensatora C1 ze
statg czasowg R3Cl. Rozlaczenie natomiast powoduje roztadowanie kondensatora C1 pradem statym ze stata
czasowg R1C1 przez obwdd bazy tranzystora T2. Stan tranzystoréw T2 i T3 cztonu 3 jest uzalezniony od stanu
tacznika rteciowego Hg. Jedli tacznik rtgciowy jest zwarty potencjat kolektora T2 jest zblizony do potencjatu
(-), natomiast potencjat kolektora T3 jest zblizony do potencjatu (+). Po rozwarciu }gcznika rteciowego. Hg
potencjaty kolektoréw T2 i T3 ulegaja zmianie na przeciwne po roztadowaniu kondensatora C1.

Czlon 4 jest kopia cztonu 2 z tym, ze tadowanie i roztadowanie C2 jest uwarunkowane potencjatami
kolektoréw T2 i T3, mianowicie jeéli potencjal kolektora T3 jest zblizony do (—), kondensator C2 taduje sig¢ ze
stratg czasowg C2RS, jedli natomiast potencjat kolektora T3 jest zblizony -do (+) kondensator C2 roztadowuje
si¢ prgdem statym ze strata czasowg R2C2 przez obwdd bazy tranzystora TS.

Tyrystorowy iacznik gtéwny S dziata jedynie wtedy gdy roztadowuje si¢ kondensator C2. Efektem tego
jest niereagowanie urzadzenia na fale materiatu lub jej zaniki, ktérych czas trwania jest krétszy od odpowiednich
czaséw nastawionych opornikami Rl i R2. Pozwala to na wielokrotne zmniejszenie ilosci zadziatan sterowanego
zaworu 7 a tym samym przedluZenie jego przydatnosci produkcyjnej, a przede wszystkim stabilizacj¢ i optymali-
zacje wysokosci warstwy materiatu na przenosniku. Zawér elektromagnetyczny 7 bowiem, wiaczony w obwod
220V poprzez tgcznik gléwny 5, doprowadza powietrze do silosu wylacznie przy dziatajacym igczniku
gléwnym S, a wigc tylko wtedy gdy tyrystory Tyl i Ty2 przewodza.

W celu zasilania uktadu elektronicznego napigciem statym 12 V podtaczono zasilacz sktadajgcy sig z trans-
‘formatora Tr i prostownika D1.

Zastrzezenie patentowe

Urzgdzenie do sterowania przy pomocy aeracji wyptywem materiatu sypkiego ze zbiornika na przenosnik,
sktadajqce sig¢ z sygnalizatora wysokosci warstwy materiatu na przenosniku, urzadzenia formujacego impulsy do
sterowania aeracjq, oraz zaworu na rurociggu sprezonego powietrza, znamienne ty m, ze tacznik gtéwny
(5) aeracji jest potgczony z tgcznikiem rteciowym (1) sygnalizacji poziomu warstwy materiatu na przenosniku

“poprzez czton (2) opéZnienia czasowego dla niskiego poziomu warstwy materialu oraz poprzez czlon (4)
opoZmienia czasowego dla wysokiego poziomu warstwy materiatu, przy czym cztony opéznieft czasowych (2)
i (4) sq potgczone blokiem (3) yozrzadzajacym praca cztonu (4) przy uwzglgdnieniu stanu cztonu (2).,
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